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ОТЧЕТ

о выполнении проекта реализации технологической платформы 
«СВЧ технологии» в 2012 году
Раздел 1. Формирование состава участников технологической платформы

В составе технологической платформы (ТП) «СВЧ технологии» по состоянию на 31 декабря 2012 года зарегистрировано 43 участника:

- 2 организации – учреждения Российской академии наук; 
- 6 организаций – высшие учебные заведения;

- 7 организаций – научно-исследовательские институты; 

- 4 организации – конструкторские бюро; 

- 14 организаций – научно-производственные и производственные предприятия;
- 10 организаций – другие.

Перечень организаций-участников ТП «СВЧ технологии» приведен в Приложении 2.
Раздел 2. Создание и совершенствование организационной структуры технологической платформы
2.1. Формирование руководящих и рабочих органов технологической платформы, ее организационное оформление.

Учредительное собрание участников ТП «СВЧ технологии» состоялось 30 августа 2011 года. В учредительном собрании приняли участие представители более 40 организаций, предприятий и ведомств. 

Организационное учредительное собрание завершилось утверждением организационной структуры ТП «СВЧ технологии» и положений о деятельности органов управления ТП «СВЧ технологии»:

· положения об Общем собрании участников Соглашения;

· положения о Наблюдательном совете;

· положения о Правлении;
· положения о Научно-техническом совете;

· положения об Экспертном совете.

Также на учредительном собрании утвержден состав органов управления ТП «СВЧ технологии»: состав Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии», а также составы Правления, научно-технического совета и Экспертного совета ТП «СВЧ технологии». Назначены руководители секций НТС.
В состав Наблюдательного совета в 2012 году в качестве члена Совета избран представитель ОАО «Концерна «Вега».
Состав Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии»

	№ п/п
	Должность в совете
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Якунин Александр Сергеевич
	Министерство промышленности и торговли РФ

	2
	Заместитель председателя
	Зверев Андрей Владимирович
	ОАО «Росэлектроника» 

	3
	Заместитель председателя
	Мальцев Петр Павлович
	ИСВЧПЭ РАН

	4
	Заместитель председателя
	Бижев Айтеч Магамедович
	ОАО «Концерн «Орион»

	5
	Член Совета
	Кандидатура не предоставлена
	Министерство экономического развития России

	6
	Член Совета
	Кандидатура не предоставлена
	Минобрнауки России 

	7
	Член Совета
	Кандидатура не предоставлена
	Министерство связи и массовых коммуникаций России

	8
	Член Совета
	Воронцов Леонид Викторович
	ОАО «Концерн  «ВЕГА»

	9
	Член Совета
	Критенко Михаил Иванович
	Государственная корпорация «Ростехнологии»

	10
	Член Совета
	Кочнев Александр Михайлович
	Председатель Правления ТП «СВЧ технологии»

	11
	Член Совета
	Иванов Борис Викторович
	ЗАО «Завод им. Козицкого»

	12
	Член Совета
	Бушуев Николай Александрович
	ФГУП «НПП «Алмаз»


	13
	Член Совета
	Мельничук Геннадий Васильевич
	ФГУП «НПП «Торий»

	14
	Член Совета
	Попов Владимир Васильевич
	ОАО «Светлана»

	15
	Член Совета
	Борисов Александр Анатольевич
	ФГУП «НПП «Исток»

	
	Секретарь Совета
	Старцев Сергей Анатольевич
	ОАО «Росэлектроника»


Состав Правления ТП «СВЧ технологии»

	№ п/п
	Должность в совете
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Кочнев Александр Михайлович
	ОАО «Росэлектроника»

	2
	Заместитель председателя
	Мальцев Петр Павлович
	ИСВЧПЭ РАН

	3
	Заместитель председателя
	Демидюк Андрей Викторович
	ОАО «Концерн «Орион»

	4
	Заместитель председателя
	Горбачев Александр Владимирович
	ЗАО «Завод им. Козицкого»

	5
	Член Правления
	Гуляев Юрий Васильевич
	Председатель НТС

	6
	Член Правления
	Борисов Александр Анатольевич
	Председатель экспертного совета

	7
	Член Правления
	Брыкин Арсений Валерьевич
	ОАО «Росэлектроника»

	8
	Член Правления
	Креницкий Александр Павлович
	ОАО  ЦНИИИА

	9
	Член Правления
	Муллин Виктор Валентинович
	ОАО «НПП «Контакт»

	10
	Член Правления
	Бушуев Александр Николаевич
	ФГУП «НПП «Алмаз»

	11
	Член Правления
	Черепенин Владимир Алексеевич
	ИРЭ РАН

	12
	Член Правления
	Калинин Михаил Витольдович
	ОАО «ВМЗ»

	13
	Член Правления
	Беспалов Владимир Александрович
	МИЭТ

	14
	Член Правления
	Николаенкова Эмилия Константиновна
	ОАО «СКТБ РТ»

	15
	Член Правления
	Чудин Виктор Геннадьевич
	ФГУП «НПП «Торий»

	
	Секретарь Правления
	Старцев Сергей Анатольевич
	ОАО «Росэлектроника»


Состав Научно-технического совета ТП «СВЧ технологии»

	№ п/п
	Должность в совете
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Гуляев Юрий Васильевич
	ИРЭ РАН

	2
	Заместитель председателя НТС
	Комаров Александр Сергеевич
	ОАО «Росэлектроника»

	3
	Заместитель председателя НТС - председатель секции по вопросам разработки стратегической программы исследований ТП «СВЧ технологии»
	Щербаков Сергей Владеленович
	ФГУП «НПП «Исток»

	4
	Член НТС - председатель секции по вопросам информатизации деятельности ТП «СВЧ технологии»
	Крымко Михаил Миронович
	ФГУП «НПП «Пульсар»

	5
	Член НТС - председатель секции по вопросам рассмотрения и согласования программ научно-технического развития участников ТП «СВЧ технологии»
	Буробин Валерий Анатольевич
	ФГУП «ГЗ Пульсар»

	6
	Член НТС
	Сеничкин Алексей Петрович
	ИСВЧПЭ РАН

	7
	Член НТС
	Мещанов Валерий Петрович
	ОАО ЦНИИИА

	8
	Член НТС
	Чалый Виктор Петрович
	ЗАО «Светлана-Рост»

	9
	Член НТС
	Малышев Игорь Васильевич
	ФГУП «НИИМА «Прогресс»

	10
	Член НТС
	Кудряшов Валерий Павлович
	ФГУП «НПП «Алмаз»

	11
	Член НТС
	Сигалаев Валерий Николаевич
	ФГУП «НПП «Торий»

	12
	Член НТС
	Дмитриев Виктор Анатольевич
	ЗАО «НПП «Планета-Аргалл»

	13
	Член НТС
	Степанов Юрий Леонидович
	ЗАО «Завод им. Козицкого»

	14
	Член НТС
	Вьюгинов Владимир Николаевич
	ЗАО «Светлана-Электронприбор»

	15
	Член НТС
	Петров Евгений Васильевич
	ОАО «СКТБ РТ»

	16
	Член НТС
	Осипов Сргей Константинович
	ФГУП «НПП «Салют»

	17
	Член НТС
	Колин Николай Георгиевич
	ФГУП "НИФХИ им. Л.Я. Карпова"

	18
	Член НТС
	Стриханов Михаил Николаевич
	НИЯУ МИФИ

	19
	Член НТС
	Беспалов Владимир Александрович
	МИЭТ

	20
	Член НТС
	Кожевников Владимир Андреевич
	ФГУП «НИИЭТ»

	21
	Заместитель председателя НТС - председатель секции по общим вопросам развития нормативно-правовой базы и оценки эффективности инновационных/внедренческих программ
	Мальцев Петр Павлович
	ИСВЧПЭ РАН

	
	Член НТС
	Сеничкин Алексей Петрович
	ИСВЧПЭ РАН

	
	Член НТС
	Мещанов Валерий Петрович
	ОАО ЦНИИИА

	
	Член НТС
	Чалый Виктор Петрович
	ЗАО «Светлана-Рост»

	22
	Член НТС
	Вишневский Владимир Миронович
	ЗАО НПФ «ИНСЕТ»

	
	Член НТС
	Малышев Игорь Васильевич
	ФГУП «НИИМА «Прогресс»

	
	Член Экспертного совета
	Лукица Иван Гаврилович
	ОАО «РНИИ Электронстандарт»

	23
	Член НТС
	Кривальцевич Сергей Викторович
	ОАО ОНИИП

	24
	Член НТС
	Дворцов Александр Петрович
	ОАО «НПП «Контакт»

	25
	Член НТС
	Цыцулин Александр Константинович
	ФГУП  НИИТ

	26
	Член НТС
	Волков Сергей Аркадьевич
	ОАО «Концерн «Орион»

	27
	Член НТС
	Козорезов Геннадий Георгиевич
	НП ОАО «ФАЗА»

	28
	Член НТС
	Кривобоков Валерий Павлович
	ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ»

	29
	Член НТС
	Юшков Юрий Георгиевич
	ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ»

	
	Ученый секретарь
	Старцев Сергей Анатольевич
	ОАО «Росэлектроника»


Состав Экспертного совета ТП «СВЧ технологии»

	№ п/п
	Должность в совете
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Борисов Александр Анатольевич
	ФГУП «НПП «Исток»

	2
	Заместитель председателя
	Брыкин Арсений Валерьевич
	ОАО «Росэлектроника»

	3
	Заместитель председателя
	Еланцев Игорь Александрович
	ОАО «Концерн «Орион»

	4
	Член Экспертного совета
	Федоров Юрий Владимирович
	ИСВЧПЭ РАН

	5
	Член Экспертного совета
	Колковский Юрий Владимирович
	ФГУП «НПП «Пульсар»

	6
	Член Экспертного совета
	Непомнящий Александр Маркович
	ЗАО «Завод им. Козицкого»

	7
	Член Экспертного совета
	Лукица Иван Гаврилович 
	ОАО «РНИИ «Электронстандарт»

	8
	Член Экспертного совета
	Чангли Игорь Михайлович
	ОАО «НИИ «Феррит-Домен»

	9
	Член Экспертного совета
	Колегов Константин Алексеевич
	ОАО «Росэлектроника»

	10
	Член Экспертного совета
	Морев Сергей Павлович
	ФГУП «НПП «Торий»

	11
	Член Экспертного совета
	Малютин Николай Дмитриевич
	ТУСУР

8-913-854-48-48

	12
	Член Экспертного совета
	Беляев Александр Валентинович
	ОАО «АКБЭЛ»

	13
	Член Экспертного совета
	Ионов Александр Сергеевич
	ОАО «ОКБ-Планета»

	14
	Член Экспертного совета
	Двоешерстов Михаил Юрьевич
	ОАО «КБ «Икар»

	15
	Член Экспертного совета
	Чалый Виктор Петрович
	ЗАО «Светлана-Рост»

	16
	Член Экспертного совета
	Вьюгинов Владимир Николаевич
	ЗАО «Светлана-Электронприбор»

	17
	Член Экспертного совета
	Бичурин Мирза Имамович
	ОАО «СКТБ РТ»

	18
	Член Экспертного совета
	Роговин Владимир Игоревич
	ФГУП «НПП «Алмаз»

	
	Ответственный секретарь
	Старцев Сергей Анатольевич
	ОАО «Росэлектроника»


2.2. Создание интернет-портала технологической платформы и участие в работе федерального интернет-портала, посвященного деятельности технологических платформ.

Размещение информации о ТП «СВЧ технологии» осуществляется на федеральном интернет-портале http://www.tp.hse.ru, где размещена информация об основных учредительных документах, составе участников и основных мероприятиях, проводимых ТП «СВЧ технологии». 
Сведения об администраторе раздела портала,

посвященного технологической платформе

	1
	Наименование технологической платформы, координатором которой является организация
	СВЧ технологии

	2
	Администратор (ФИО полностью)
	Старцев Сергей Анатольевич

	3
	Должность, занимаемая в организации
	Заместитель руководителя департамента научно-технического развития ОАО «Росэлектроника»

	4
	Контактный телефон
	(495) 229-03-60 доб. 10223, 

(916) 147-28-38

	5
	Адрес электронной почты
	sastartsev@ruselectronics.ru


Раздел 3. Разработка стратегической программы исследований

На совместном заседании Правления и Бюро Научно-технического совета ТП «СВЧ технологии» (Протокол № 1/2011 от 03.10.2011 г.) создана рабочая группа по разработке проекта стратегической программы исследований (СПИ) в области развития технологий СВЧ и КВЧ диапазонов радиочастот и информационно-телекоммуникационных технологий на период до 2025 года. Ответственным за разработку СПИ ТП «СВЧ технологии» назначен заместитель председателя НТС – председатель секции по вопросам разработки стратегической программы исследований ТП «СВЧ технологии» Щербаков Сергей Владеленович, заместитель генерального директора ФГУП «НПП «Исток», (495) 465-86-34, sherbakov@istokmw.ru.


В соответствии с намеченными в мероприятиями:

- подготовлен План работ по разработке СПИ;

- обобщены предложения от Инициаторов и Участников ТП «СВЧ технологии» по проведению научных исследований для включения в проект СПИ;

- проект СПИ ТП «СВЧ технологии» рассматривался на 2-х совместных заседаниях Правления и Бюро НТС ТП «СВЧ технологии» (27.01.2012 и 19.04.2012) и на рабочем совещании (23.08.2012) с участием членов Правления и Бюро НТС ТП «СВЧ технологии».

17 декабря 2012 года на заседании Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии» утверждена «Стратегическая программа исследований технологической платформы «СВЧ технологии», в которой определены перспективные направления исследований и разработок в области современных СВЧ компонентов и систем, а также новых материалов для СВЧ компонентов.

Компаниям с государственным участием неоднократно направлялись предложения ТП «СВЧ технологии» по взаимодействию и сотрудничеству в рамках разработки СПИ, а после утверждения СПИ направлены предложения по сотрудничеству при ее реализации.

С результатами разработки СПИ ТП «СВЧ технологии» заинтересованным лицам и организациям можно будет ознакомиться на портале технологических платформ  http://www.tp.hse.ru. 
Раздел 4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования

В рамках СПИ ТП «СВЧ технологии» осуществляется развитие научно-технической кооперации научных организаций, вузов и компаний в сфере исследований и разработок, внедрения их результатов в производство.


При подготовке СПИ ТП «СВЧ технологии» учитывались предложения организаций-участников по тематике и объемам финансирования работ и проектов в сфере исследований и разработок, по которым предполагается привлечение бюджетного со-финансирования (в том числе в рамках федеральных целевых программ и государственных программ, федеральной программы фундаментальных исследований, деятельности РФФИ, государственных институтов развития). Сведения о таких работах и проектах, находящихся в стадии реализации, приведена в Приложении 3.

В качестве механизма саморегулирования в ТП «СВЧ технологии» создан Экспертный совет (председатель – Борисов Александр Анатольевич, генеральный директор ФГУП «НПП «Исток»). К функциям Экспертного совета отнесены вопросы проведения экспертизы проектов, предлагаемых для реализации в рамках ТП «СВЧ технологии».
В 2012 Экспертным советом ТП «СВЧ технологии» были рассмотрены и отобраны заявки на 2013 год для участия в конкурсе Минобрнауки России по тематике поисковых исследований, проводимых в интересах технологических платформ, в рамках реализации мероприятий 1.2 – 1.6 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы».

В результате отбора был сформирован заявочный пул из 20 заявок, направленный на реализацию приоритетного направления технологической платформы «СВЧ технологии» ( «Поиск путей создания высокоскоростных информационных и телекоммуникационных систем X-, Ku-, Ka-, E- и W- диапазонов на основе перспективной электронной компонентной базы и антенных систем с электронным управлением».


Организации-участники ТП «СВЧ технологии» принимают участие в инициировании, разработке и согласовании технических регламентов и технологических стандартов в СВЧ продукции.

Проекты по развитию СВЧ технологий включены в Программу инновационного развития (ПИР) Государственной Корпорации «Ростехнологии» на период 2011-2020 годов и Программу инновационного развития  холдинговой компании (интегрированной структуры) ОАО «Росэлектроника» на период до 2020 года. 

В рамках создания и развития территориальных инновационных кластеров по тематике СВЧ исследований в холдинговой компании ОАО "Росэлектроника" планируется создание СВЧ кластеров в г. Фрязино Московской обл., в г. Москве и в г. Саратове.
В частности, разработана концепция создания  Мультисистемного  кластера ОАО «Научно-производственное объединение «Пульсар» во временном горизонте до 2020 года, в которой определяется его текущее положение, анализируются его сильные и слабые стороны, угрозы и риски развития, закрепляются долгосрочные цели в отрасли радиоэлектронной промышленности. 

В основу создания структуры Мультисистемного кластера ОАО «Научно-производственное объединение «Пульсар» предлагается организационно-экономическая модель современного управления бизнес-процессами, обеспечивающая  рентабельную деятельность кластера и эффективное функционирование производства новых видов изделий (от полупроводниковых материалов и приборов до сложных многофункциональных комплексированных систем) в едином жизненном цикле от прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, создания высокоэффективных промышленных процессов и технологий до серийного производства и анализа результатов эксплуатации у потребителя и  функционируют в едином финансово-экономическом пространстве.

При этом обеспечивается оптимальное перспективное планирование деятельности, организация эффективной текущей координации работ и обмен научно-техническими достижениями и информацией между участниками кластера. Концентрация в едином центре управления промышленно-инновационной, финансово-экономической и научно-образовательной базы  позволит выполнить программу достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности и создать Мультисистемный  кластер ОАО «Научно-производственное объединение «Пульсар», реализация в котором  взаимоувязанных  целевых программ и инвестиционных проектов позволят развить и вывести на современный мировой уровень  промышленно-инновационный потенциал предприятий кластера. В результате будет выполнена главная цель − обеспечение потребителей отечественными электронными твердотельными компонентами и многофункциональными комплексированными системами на их основе специального и гражданского назначения. 

Раздел 5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров
Организации-участники ТП «СВЧ технологии» активно взаимодействуют с вузами в рамках создания базовых кафедр на предприятиях, выполнения НИОКР, созданию центров коллективного пользования лабораторным, испытательным и научным оборудованием. Созданы кафедры МИРЭА в г. Фрязино во ФГУП «НПП «Исток», ТУСУР в г. Томске в ОАО «НИИПП», продолжается Работа филиалов и базовых кафедр по обучению студентов 
и магистров Саратовского государственного университета 
(СГУ) им. Н.Г. Чернышевского и Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Гагарина Ю.А. в г. Саратове в ОАО «НПП «Алмаз» и т.д. Проводится целевая подготовка студентов по договорам с предприятиями, производственная и преддипломные практики для студентов, а также система трудоустройства выпускников базовых кафедр.
Реализуются программы повышения квалификации и переподготовки инженерно-технических кадров предприятий. 
Организации-участники ТП «СВЧ технологии» привлекают вузы и учреждения РАН к выполнению НИОКР, как в рамках ФЦП, так и по хозяйственным договорам.  
Одним из приоритетов является привлечение молодых специалистов за счет:

· расширения сотрудничества с ВУЗами;

· создания привлекательных рабочих мест;

· повышения заработной платы за счет увеличения производительности труда при внедрении новых производственных технологий.

Для реализации программ инновационного развития  с привлечением ВУЗов целесообразно создание Научно-образовательных центров (НОЦ) на основе интеграции промышленных предприятий и образовательных учреждений для повышения качества подготовки молодых специалистов и специалистов высшей квалификации в области перспективных научных направлений.

Для адресной подготовки инновационно-ориентированных специалистов и специалистов высшей квалификации в области перспективных научных направлений на основе интеграции ОАО «ГЗ «Пульсар» и образовательных учреждений организованы НОЦ:

· с НИЯУ МИФИ: НОЦ «Новые широкозонные полупроводники и электронные твердотельные компоненты на их основе»;

· с МИРЭА: НОЦ «Высокоэффективные и энергосберегающие микроэлектронные системы». 
Высокая квалификация персонала – важнейшее конкурентное преимущество любого предприятия. Это связано с тем, что работа в условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала. Обучение и повышение квалификации сотрудников организаций ТП «СВЧ технологии» в течение 2011-2012г.г. проходило по следующим программам:

Руководители: 

a. Программа дополнительного образования на базе Специализированного Центра ФГУП «РОСОБОРОНСТАНДАРТ» по тематике:

·  «Управление государственными и муниципальными заказами» (2011г.);

· «Особенности размещения заказов в условиях использования Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц – (2012г.)

b. Повышение квалификации  в Институте  Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. –  (2011г.)

c. Программа повышения квалификации  на базе Национального Центра Развития Торгов «Единый стандарт» по тематике «Теория и практика закупок в рамках ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  - (2011г.). 

d. Программа повышения квалификации на базе Немецкой Академии Менеджмента, Германия, по тематике «Международные стандарты финансовой отчетности» - (2011г.).

Специалисты: 

a. Программа обмена специалистами:
- в 2011 году с фирмами «Advanced Vacuum» и «Diagnosys».
- в 2011 году с фирмой «Aixton» .

b. Программа повышения квалификации экономистов «Работа с программным комплексом «Smeta.ru», ведение сметного делопроизводства» на базе ООО «СтройСофтИнформ» -2012.

c. Программа повышения квалификации инженеров-конструкторов «Работа с программным комплексом автоматизированного проектирования SolidWorks» -2012;

d. Программа «BUSINESS MODELING AND ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEMS»  в  LVA Europe Ltd, Лондон, Великобритания – 2012г.
Рабочие: 

e. Программа обучения и переаттестации рабочих кадров на базе ГОУ УЦ «Профессионал».
На ОАО «НПП «Контакт» создана кафедра «Микро и нанотехнологий» Саратовского государственного университета.

Проведение регулярной стажировки (прохождение практики) на ОАО "Завод "Метеор" студентов Волжского ГУ и Волжского ГТУ, запланировано проведение дипломных проектов по СВЧ изделиям, разрабатываемым на ОАО "Завод "Метеор".

На предприятии ФГУП «НПП «Торий» действует базовая кафедра МИРЭА, аспирантура. По договору с МИРЭА проводится целевая подготовка студентов для ФГУП «НПП «Торий». На базовой кафедре обучалось 10 человек. По целевому набору МИРЭА обучалось семь студентов. Студенты старших курсов  и дипломники МИРЭА, МЭИ, МИФИ принимают участие в выполнении НИОКР, совмещая учебу с работой на штатных должностях (12 человек).

Раздел 6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры

Реализуются совместно с вузами мероприятия по развитию научной инфраструктуры, в том числе центров коллективного доступа к научному и экспериментальному оборудованию. Так, центры коллективного пользования созданы в г. Фрязино, в г. Саратове, г. Москве и т.д.


В рамках реализации программы Научно-технического развития Государственной корпорации «Ростехнологии» разработан перечень критических и базовых СВЧ технологий, осуществляется подготовка предложений в прогноз научно-технического развития на период до 2025 года. 
Интеграция процессов расчета и коррекции физико-математических моделей, конструкций и технологий изготовления моделей с производственными структурами ведет к повышению эффективности производства и улучшению параметров приборов.

Реализация этих задач возможна в условиях современного технологического производства только при наличии эффективного взаимодействия производства с разрабатывающей структурой. В качестве такой связующей структуры выступает Центр внедрения инновационных технологий (ЦВИТ), созданный в ОАО «ГЗ «Пульсар» в 2012 году. Открытие ЦВИТ отражает новый виток в развитии предприятия.

Управляя жизненным циклом изготовления электронных компонентов от создания моделей и проектов приборов до поставки их потребителям, ЦВИТ способствует повышению культуры и эффективности производства за счет внедрения передовых технологий и материалов. 

Особенно актуально это  сейчас, в связи с увеличением объемов исследований и разработок, как на уровне производства, так и на уровне фундаментальных исследований, где работы проводятся совместно с ведущими ВУЗами страны ( НИЯУ МИФИ, НИУ МЭИ, МГУИЭ, НИТУ МИСиС, МГТУ МИРЭА, ГУ МФТИ и научно-исследовательскими предприятиями отрасли.

ЦВИТ оснащен современным оборудованием, позволяющим осуществлять разработку и проектирование изделий в формате трехмерного моделирования (3D) с применением современных средств автоматического проектирования (САПР), таких компаний как Synopsys, MentorGraphics, ADSAgilent, SolidWorks, Magmasoft. Из оборудования можно выделить универсальную зондовую станцию компании CascadeMicrotech для анализа характеристик полупроводниковых и приборов, интегрированный комплекс Agilent для исследований СВЧ устройств в диапазоне до 26.5 ГГц, станцию контроля параметров изделий силовой электроники до 2000В, комплекс Instrument Systems для исследований и испытаний оптоэлектронных приборов и многое другое специализированное оборудование. 

Ввод в производство  Центра внедрения информационных технологий  открывает большие возможности для новых форм организации труда и способствует укреплению взаимосвязи между ростом производительности труда, объемов производства, инвестиций и занятости.
В рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве между ФГУП «НПП «Торий» и ФГБОУ «МГУ им. М.В. Ломоносова» (НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына) действует научно-образовательный центр по ускорителям электронов.

На ОАО «НПП «Контакт» совместно с Саратовским государственным университетом создан центр коллективного пользования высокоточного исследовательского и производственного оборудования.

Раздел 7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере
В 2012 году проведен ряд совещаний и научно-практических конференций по научно-техническим вопросам развития СВЧ технологий с привлечением участников ТП «СВЧ технологии». Так, в августе 2012 г. состоялась научно-практическая конференция во ФГУП «НПП «Исток».
В 2012 году состоялось 2 совместных заседания членов Правления и Бюро НТС, 2 совещания участников ТП «СВЧ технологии», заседание Экспертного совета, заседание Наблюдательного совета. В мероприятиях, на которых происходил обмен мнениями и предложениями по развитию ТП «СВЧ технологии», участникам совещаний предоставлялась информация о мероприятиях, проведенных Минэкономразвития России и Минобрнауки России по взаимодействию с институтами развития и формам поддержки инновационных проектов в области СВЧ технологий. 

С целью взаимодействия с участников ТП «СВЧ технологии» с другими заинтересованными сторонами ОАО «ГЗ «Пульсар» и ФГУП «НПП «Пульсар» приняли участие в ряде конференций, как российских, так и международных:

· всероссийская  конференция  «Современная светотехника», июнь 2012 года,  г. Москва, Конгресс-центр МТУСИ;
· XI отраслевая научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития отечественной микроэлектроники», сентябрь  2012 года, г. Новосибирск;
· XI научно-техническая конференция «Твердотельная электроника, сложные функциональные блоки РЭА»,  октябрь 2012 года, г. Дубна; 
· научно-практическая конференция «Российские корпорации, вузы и наука: проблемы и перспективы сотрудничества в инновационной сфере», июнь 2012 года,  г. Жуковский.
· конференция «Широкозонные III-нитридные полупроводники», март 2012 года Франкфурт, Германия;
· конференция по силовой электронике, июнь  2012 года Бельгия (г. Брюгге);
· выставка «Electronica - 2012», ноябрь  2012 года,  Германия (г. Мюнхен).

В 2012 году ФГУП «НПП «Торий» принимал участие в следующих информационных мероприятиях:
-  научная сессия НИЯУ МИФИ, январь 2012 года;
- XIХ научно-техническая конференция с участием зарубежных специалистов «Вакуумная наука и техника», сентябрь 2012 года;
- международная конференция АПЭП-2012;
- IVEC-2012;
- международный семинар, г. Саратов;
- международная конференция, г. Минск.

В 2011г. и 2012 г. ЗАО НПФ «ИНСЕТ» принимал участие в следующих информационных мероприятиях:
· совместно с Институтом информационных и коммуникационных технологий Болгарской академии наук провела ежегодную международную конференцию «Distributed Computer and Communication Networks (DCCN-2012): Theory and Applications», в работе которой приняли участие свыше 100 отечественных и зарубежных специалистов. Опубликован сборник трудов конференции. 05-07 ноября 2012 года, Ницца, Франция;
· международная конференция «Информационные системы и технологии», 05-06 сентября 2012 года, г. Москва, организована Минобрнауки; 
· 10-ая Международная конференция «Системы безопасности в крупных городах», 21-23 сентября 2012года, г. Санкт-Петербург.
Приложение 1

Анализ реализации плана действий 
технологической платформы «СВЧ технологии» за 2012 год
	№
	Наименования

мероприятия
	Срок
	Информация о выполнении
	Срок выполнения

	1
	2
	4
	5
	

	1. Формирование состава участников технологической платформы

	1
	Принятие в состав участников ТП «СВЧ технологии» новых членов
	В течение года
	ОАО «Концерн «Вега»
	19.04.2012

	2
	Организация взаимодействия с государственными компаниями по вопросам присоединения к ТП «СВЧ технологии»
	2-3 квартал
	Исх. № 801-809 
	10.04.2012

	3
	Исключение из состава участников ТП «СВЧ технологии» 
	По итогам работы в 2012 году
	
	

	2. Создание организационной структуры технологической платформы

	1
	Подготовка предложений по кандидатурам для включения или замены в составе Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	Воронцов Леонид Викторович, ОАО «Концерн «Вега»
	19.04.2012

	2
	Избрание членов Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии» 
	3-4 квартал
	Воронцов Леонид Викторович, ОАО «Концерн «Вега»
	

	3. Разработка стратегической программы исследований

	1
	Разработка Стратегической программы исследований
	1 квартал
	Разработан проект СПИ
	1 квартал 
2012 г.

	2
	Рассмотрение проекта Стратегической программы исследований на совместном заседании Правления и Бюро НТС
	Март – апрель 
	Совместное заседание Правления и Бюро НТС
Совместное заседание Правления и Бюро НТС
Совещание
	27.01.2012

19.04.2012
23.08.2012

	3
	Утверждение стратегической программы исследований на Наблюдательном совете
	2 квартал
	Заседание Наблюдательного совета под председательством А.С. Якунина
	17.12.2012

	4
	Утверждение Плана реализации стратегической программы исследований
	2 квартал
	Перенесено на 2013
	

	5
	Разработка проекта Дорожной карты
	2-3 квартал
	Перенесено на 2013
	

	6
	Рассмотрение проекта Дорожной карты
	3 квартал 
	Перенесено на 2013
	

	7
	Утверждение Дорожной карты ТП «СВЧ технологии»
	3-4 квартал
	Перенесено на 2013
	

	4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования

	1
	Проведение экспертизы проектов в рамках стратегической программы исследований
	В течение года
	Проведена экспертиза предложений по формированию тематики в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»  Минобрнауки России.

Отобрано 20 проектов.
	01.09.2012

	2
	Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам деятельности ТП «СВЧ технологии»
	В течение года 
	Участие в совещаниях Минэкономразвития России и Минобрнауки России, Высшей школы экономики и других ведомств и учреждений по вопросам деятельности технологических платформ. 
	В течение года

	3
	Содействие реализации проектов, включенных в Стратегическую программу исследований ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	· Подготовлены предложения по формированию тематики в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», в соответствии с которыми Министерством образования и науки сформирован лот по теме: «Разработка технологии и архитектуры аппаратно-программных средств сверхвысокоскоростных беспроводных сетей в миллиметровом диапазоне радиоволн 60-100 ГГц».
· Институтом ИСВЧПЭ РАН выполнена НИР «Разработка технологии изготовления метаморфных наногетероструктур InAlAs/InGaAs/GaAs  для диапазона 60-80 ГГц»,  шифр «2011-1.3-513-094-021», ГК №16.513.11.3113 (2011-2012 гг.) в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 2007-2012 годы», 2011-2012 гг. Проект выполнен на основании решения Конкурсной комиссии Минобрнауки Российской Федерации №2011-1.4-ИР2 (протокол №144 от 23.09.2011).
	

	4
	Организация взаимодействия с российскими и зарубежными технологическими платформами 
	В течение года
	В процессе проработки с учетом имеющихся ограничений на передачу технологий в отдельных группах частот СВЧ диапазона и других характеристик СВЧ аппаратуры.
	

	5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров

	1
	Организация взаимодействия с Минобрнауки России и профильными ВУЗами по вопросам подготовки научных и инженерно-технических кадров
	В течение года
	Осуществляется непрерывно

(см. раздел 5 Отчета)
	В течение года

	2
	Подготовка научных и инженерно-технических кадров на профильных кафедрах или специальностях в ВУЗах, на кафедрах ВУЗов на предприятиях
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года

	3
	Повышение квалификации и переподготовки инженерно-технических кадров предприятий
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года

	6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры

	1
	Реализация мероприятий по  развитию научно-образовательных центров 
	В течение года
	НПФ «ИНСЕТ» присвоен статус участника проекта «Сколково»
	Сентябрь 2012

	2
	Реализация мероприятий по  развитию центров коллективного пользования научно-исследовательским и экспериментальным оборудованием
	В течение года
	Осуществляется непрерывно

(см. раздел 6 Отчета)
	В течение года

	7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере

	1
	Проведение совещаний и научно-практических конференций 
	В течение года
	Осуществляется непрерывно

(см. раздел 7 Отчета)
	В течение года

	2
	Участие в отраслевых и международных конференциях
	Организации-участники ТП «СВЧ технологии»
	Осуществляется непрерывно

(см. раздел 7 Отчета)
	В течение года

	3
	Проведение круглых столов и презентаций 
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года

	4
	Организация информационного обеспечения деятельности ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	Создан раздел «Технологическая платформа «СВЧ технологии» на сайте ИСВЧПЭ РАН

www.isvch.ru
	


Приложение 2
Перечень организаций — участников технологической платформы «СВЧ технологии»
	№
	Наименование организации - участника технологической платформы
	Контактные данные организации - участника технологической платформы (адрес, тел., факс, email)
	Контактное лицо организации по технологической платформе (ФИО, тел.,email)

	1
	2
	3
	4

	Организации Российской академии наук

	1
	Учреждение Российской академии наук

Институт сверхвысокочастотной

полупроводниковой электроники РАН 

(ИСВЧПЭ РАН)
	117105, г. Москва, Нагорный проезд д.7, стр.5

8 (499) 123-44-64 / iuhfseras2010@yandex.ru,  isvch@isvch.ru / www.isvch.ru
	Мальцев Петр Павлович, директор

8 (499) 123-44-64, 

8 (499) 123-14-20

iuhfseras2010@yandex.ru 

	2
	Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

(ИРЭ РАН)
	125009, г. Москва, ул. Моховая 11, корп.7

(495) 629 3574 / (495) 629 3678
 ire@cplire.ru
	Черепенин Владимир Алексеевич, заместитель директора

(495) 629-34-91

cher@cplire.ru

	Высшие учебные заведения

	3
	Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики

(МГТУ МИРЭА)
	119454 Москва, пр. Вернадского, 78

(495) 433 0044/(495) 434-92-87/ www.mirea.ru /rector@mirea.ru
	Сидорин Виктор Викторович, проректор

(095) 433- 00-47

sidorin@mirea.ru  

	4
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ФГБОУ ВПО НИ ТПУ), 

Институт неразрушающего  НИ ТПУ
	 634050, г.Томск, пр.Ленина, 30 

Тел. (382-2) 70-17-79, 52-71-63, 56-38-23. Факс: (382-2) 56-38-65 

 tpu@tpu.ru 


	 Степанов Игорь Борисович, 

Зам. директора ФТИ НИ ТПУ по НР 

Тел. (382-2) 41-79-53 

stepanovib@tpu.ru 



	5
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

(ФГБОУ ВПО «ТУСУР»)
	634050, Томск, пр. Ленина, 40

(382 2) 510-530

(382 2) 513-262, 526-365

www.tusur.ru
office@tusur.ru
	Малютин Николай Дмитриевич,

начальник научного управления

(382 2) 51-49-72

ndm@main.tusur.ru

	6
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики»

(ГОУВПО «СПбГУ ИТМО»)
	197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49

8-812-232-97-04

8-812-232-23-07

www.ifmo.ru
org@mail.ifmo.ru
	Серебрякова Владлена Сергеевна,

начальник отдела Департамента по работе с высокотехнологичными отраслями промышленности

8-950-002-09-59

vlladllena@mail.ru

	7
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

(ФГБОУ ВПО «НИУ «МИЭТ»)
	Проезд 4806, д.5, Зеленоград, Москва, 124498

Тел. 8-499-731-2279, 
факс 8-499-710-54-29, 
 www.miet.ru
 pcfme@miee.ru, 

lv@miee.ru
	Егоркин Владимир Ильич,

Проректор по научной работе

8-499-731-2279

pcfme@miee.ru, 

lv@miee.ru

	8
	Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ

(НИЯУ МИФИ)
	г. Москва, Каширское шоссе, д.31

(495) 324-8766, 788-56-99 доб. 8766

Факс: (495) 324-8356

www.mephi.ru
	Рыжук Роман Валерьевич, ведущий специалист

ryzhuk-rom@yandex.ru

	Научно-исследовательские институты (иная форма научно-исследовательской организации)

	9
	Федеральное государственное  унитарное предприятие “Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова” 

(ФГУП “НИФХИ им. Л.Я.Карпова”)
	105064, Москва, пер. Обуха, дом 3-1/12, стр.6

Тел. (495) 917-32-57, факс (495) 975-24-50/ www.niphi.ru/ e-mail: secretary@nifhi.ru
	Колин Николай Георгиевич, 

заместитель директора филиала по научной работе 

8 (48439) 7 47 31

ngkolin48@mail.ru

	10
	ОАО «Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры»

(ОАО ЦНИИИА)
	410002, г. Саратов, ул. Московская, д. 66

(8452) 271280 / 236070 / www.cime.ru / cime@cime.ru
	Васильев В.Т., заместитель генерального директора по научной работе

	11
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт телевидения»

(ФГУП «НИИТ»)
	194021, г. С-Петербург, ул. Политехническая, 22

(812) 552-62-75 / 552-25-51

www.niitv.ru
niitv@niitv.ru
	Цыцулин Александр Константинович, заместитель директора по научной работе

(812) 556-30-36

tsytsulin@niitv.ru

	12
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры»

(ФГУП «НИИМА «Прогресс»)
	125183, г. Москва, 

проезд Черепановых, д. 54,

тел. (499) 153-03-11

факс: (499) 153-01-61

 niima@mriprogress.msk.ru
	Малышев Игорь Васильевич

тел. (499) 153-04-01

факс: (499) 153-01-61

 malyshev@mriprogress.msk.ru


	13
	Открытое акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»

(ОАО «ОНИИП»)
	644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231

+7 (3812) 36-36-74

+7 (3812) 51-49-87

www.oniip.ru
info@oniip.ru
	Кривальцевич Сергей Викторович, Заместитель генерального директора по научной работе

+7 (3812)-770-222 (раб.)

science@oniip.ru



	14
	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен»

(ОАО «НИИ «Феррит-Домен»)
	196084 С.-Петербург, Цветочная ул., 25, корпус 3

Тел. (812) 676-2929, факс (812) 676-2964,  domen@domen.ru
	Чангли И.М.,
тел. (812) 676-2958
changli@elstandart.spb.ru

	15
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского»

(ФГУП «НИИВТ им. С.А. Векшинского»)
	117105, г.Москва, Нагорный проезд, д.7. 
Телефон: (495)280-71-20
Факс: (499) 123-74-26
info@niivt.ru 


	Нестеров Сергей Борисович, заместитель директора по научной работе,

(499) 123 4308, 

sbnesterov@niivt.ru

	Опытно-конструкторские бюро (иная форма конструкторской организации)

	16
	Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Икар»

(ОАО «КБ «Икар»)
	г. Н. Новгород, Нартова,6

(831)278-63-37

(831)465-82-43

 www.kbikar.ru 
	Двоешерстов Михаил Юрьевич, директор по науке

Dvoesh1@mail.ru

	17
	Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро – Планета»

(ОАО «ОКБ-Планета»)
	173004, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д.2/13

тел./факс (816-2) 69-30-92
www.okbplaneta.ru
secretary@okbplaneta.ru
	Смоолкин Владислав Борисович,

заместитель начальника отдела разработки ИЭТ

816-269-3092

smolkinvb@okbplaneta.ru

	18
	ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» 

(ОАО «СКТБ РТ»)
	Новгородская область, 

Великий Новгород, 

ул. Нехинская, д. 55

(8162) 621735 / (8162) 616258

www.sktb-relay.ru /  sktb@mail.natm.ru
	Орлов Алексей Валентинович, Заместитель главного инженера 

8162) 629042

oav31@yandex.ru


	19
	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики»

(ОАО «ЦКБА»)
	644027, г. Омск, пр-т Космический, 24а

Тел. (3812) 53-98-30

Факс (3812) 57-19-84

www.ckba.net
ckba@omsknet.ru
	Ефанов Владимир Иванович

Тел. (3812) 53-98-50

Факс (3812) 57-19-84

	Научно-производственные и производственные предприятия

	20
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Алмаз»

(ФГУП «НПП «Алмаз»)
	410033, г. Саратов, ул. Панфилова, дом 1 (8452) 63-25-57,47-99-94, факс 480039 

 www.almaz-rpe.ru                                                                           almaz@overta.ru                                                 
	Бушуев Александр Николаевич - заместитель генерального директора по развитию

(8452)47-96-54,46-06-99  ggot@bk.ru

	21
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный завод «Пульсар» 

(ФГУП «ГЗ «Пульсар»)


	Москва, 105187, Окружной проезд, 27

Тел./ факс (499)369-48-62;

www.gz-pulsar.ru
www.пульсар.рф
openline@gz-pulsar.ru
	Пазинич Леонид

Михайлович,

заместитель директора, 

руководитель Научно-технологического центра

(495)366-51-11

L.Pazinich@gz-pulsar.ru

	22
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Торий»

(ФГУП «НПП «Торий»)
	117393 г. Москва, ул. Обручева, 52. 

(495)332-9662, 

факс. 332-6466                                www.toriy.ru
	Чудин Виктор Геннадьевич, 

заместитель Директора по перспективному развитию

(495)718 29 55  

	23
	Открытое акционерное общество «Завод «Метеор»

(ОАО «Завод «Метеор»)
	Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1

Тел.: 8443-342694

Факс: 8443-342390

www. meteor.su
meteor@ruselectronics.ru
	Валов Юрий Витальевич, генеральный директор

	24
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Контакт»

(ОАО «НПП «Контакт»)
	410033, г.Саратов,

 ул. Б.В. Спицына, 1

(8452)35-77-01/ 35-76-76/

kontakt-saratov.ru/

office@ kontakt-saratov.ru
	Дворцов Александр Петрович, 

 главный инженер

	25
	Закрытое акционерное общество «Завод им. Козицкого»

(ЗАО «Завод им. Козицкого»)
	Санкт-Петербург, 
В.О., 5-ая линия, д. 70

(812) 323-18-18 / 
(812) 323-56-50 /
www.raduga.spb.ru / 
zavod@ raduga.spb.ru
	Горбачев Александр Владимирович,      первый заместитель Генерального директора

(812) 323-04-04

Gorbacherv@raduga.spb.ru

	26
	Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Планета-Аргалл»

(ЗАО «НПП «Планета-Аргалл»)
	173004, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей – 2/13

(8162) 693121

(8162) 693122 факс www.argall.ru  

e-mail: argall@novgorod.net
	Лерман Захарий Моисеевич, генеральный директор

(8162) 693191



	27
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Пульсар»

(ФГУП «НПП «Пульсар»)
	105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27

(495) 366 51 01 

(495) 366 55 83 / www.pulsarnpp.ru  administrator@pulsarnpp.ru pulsar@dol.ru
	Колковский Юрий Владимирович, заместитель генерального директора по научной работе

kolk@pulsarnpp.ru

	28
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Исток»

(ФГУП «НПП «Исток»)
	141190 Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а 

(495) 465-8666 , канцелярия: 4658848                                                            www.istok-mw.ru
	Щербаков Сергей Владеленович,    заместитель генерального директора

sherbakov@istokmw.ru

	29
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Салют»

(ФГУП «НПП «Салют»)
	603950 г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д. 7  (831) 466-1510 ф. 4665020

salut@salut.nnov.ru
	Артамонов Валентин Васильевич - зам. Директора по микроэлектронике СВЧ

(831) 466-85-23;                                         (831) 466-15-13 

rassva@list.ru     

	30
	Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма «Информационные и сетевые технологии» 

(ЗАО НПФ «ИНСЕТ»)
	129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, оф. 215

(495) 720-51-29

(495) 579-85-22

www.incet.ru
	Вишневский Владимир Миронович, генеральный директор

vishn@incet.ru

	31
	Научно-производственное открытое акционерное общество «ФАЗА»

(НП ОАО «ФАЗА»)
	344065. Г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 г

(863) 2254-09-90

(863) 252-31-25

www/faza.donpac.ru
faza@donpac.ru
	Козорезов Геннадий Георгиевич

(863) 252-57-43

faza@donpac.ru

	32
	Открытое акционерное общество «Рязанский завод металлокерамических приборов»

(ОАО РЗМКП)
	390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 «В»

(4912) 24-01-54

(4912) 24-97-57
www.rmcip.ru


	Майзельс Рафаил Михайлович

(4912) 24-01-21

maizelsrm@rmcip.ru


	33
	Открытое акционерное общество «Владыкинский механический завод»

(ОАО «ВМЗ»)
	127238, г. Москва, Дмитровское ш., 58

(495) 488-64-73

(495) 482-56-47

www.mosvmz.ru
mosvmz@mail.ru
	Назаров Владимир Сергеевич, 

телефон (495) 482 55 33, 

факс (495) 482 56 47,

E-mail: mosvmz@mail.ru,



	Другие организации

	34
	Открытое акционерное общество  «Российская электроника»

(ОАО «Росэлектроника»)
	127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12

тел. 229 03 60 

факс  229 03 62

www.ruselectronics.ru


	Кочнев Александр Михайлович, 
заместитель генерального директора по инновационному и технологическому развитию,

(495) 229-03-60 доб. 233

amkochnev@ruselectronics.ru 

	35
	Общество с ограниченной ответственностью «Новые электронные компоненты»

(ООО «НОВЭЛКОМ»)
	117105, г. Москва, Нагорный проезд д.7, стр.5

8 (499) 123-44-64 / iuhfseras2010@yandex.ru,  
	Мельников Александр Александрович, генеральный директор



	36
	Закрытое акционерное общество «Светлана-Рост»

(ЗАО «Светлана-Рост»)
	С.-Петербург, пр.Энгельса 27

Т.(812)7021308, ф.(812)3204394, info@semiteq.ru
	Чалый Виктор Петрович, директор

(812)2942594

chaly@semiteq.ru

	37
	Открытое акционерное общество  «АКБЭЛ»

(ОАО «АКБЭЛ»)
	603105, г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.69

т/ф (831) 465-82-43

тел (831) 278-63-37

akbelnn@rambler.ru.
	Беляев Александр Валентнович

(831) 278-64-22

akbelin@rambler.ru

	38
	Открытое акционерное общество  «РОСНАНО»

(ОАО«РОСНАНО»)
	
	

	39
	Закрытое акционерное общество  «Элекард Девайсез»

(ЗАО «Элекард Девайсез»)
	634055, г. Томск, пр. академический, д. 10/3

т/ф (3822) 49-22-14

www.elecard.com
productinfo@elecard.cjm
	

	40
	Открытое акционерное общество  «Концерн Орион»

(ОАО «Концерн «Орион»)
	Москва, ул. М.Пироговская, 18 стр.1

(499)766-46-52,  www.concern-orion.ru, info@concern-orion.ru
	Демидюк Андрей Викторович, 

заместитель генерального директора

a.demidyuk@concern-orion.ru

	41
	Открытое акционерное общество  «Тантал»

(ОАО «Тантал»)
	410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 110а

(8452) 47-63-83

(8452) 63-28-20 

http: // www.oao-tantal.ru
solopov@tantal-2.renet.ru
	Федоренко 

Евгений 

Алексеевич,

вице-президент по науке



	42
	Открытое акционерное общество  «Светлана)

(ОАО «Светлана»)
	194156, г. С.Петербург, пр.Энгельса, 27

812-554-03-70

812-293-70-01

www.svetlanajsc.ru
svetlana@svetlanajsc.ru
	Bьroгинoв Bлaдимиp Hикoлaевич

kalinin@svеtlаnaisс.ru


	43
	Открытое акционерное общество «Концерн «Вега»
	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34

(499) 933-15-63

www. vega.su
	Буянкин Андрей Викторович
(499) 249-75-74

dcsp@vega.su


Приложение 3

Сведения о тематике и объемах финансирования реализуемых работ и проектов в сфере исследований и разработок, по которым привлечено бюджетное софинансирование, одним из критериев отбора которых являлась принадлежность к платформе «СВЧ технологии»

	№
	Наименование работы/проекта
	Срок выполнения работы (год начала - год окончания)
	Организации-соисполнители
	Группы технологий, к которым относится работа
	Источник бюджетных средств (ФЦП, госинституты развития, субсидии и др.)
	Объемы выделенных средств бюджетных и внебюджетных источников в 2012 году

	
	
	
	
	
	
	бюджет
	внебюджет

	1
	Комплекс НИОКР по созданию функциональных материалов для изделий СВЧ техники 
	2007-2015
	ОАО "НПП "Салют", ФГУП "НПП "Исток", ОАО "Светлана"
	"СВЧ технологии". Функциональные материалы нового поколения
	ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
	325,00
	166,00

	
	
	2012-2015
	ОАО "Светлана"
	"СВЧ технологии". Функциональные материалы нового поколения
	Научно-техническая программа Союзного государства "Перспективные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их основе" (шифр "Прамень")
	263,00
	131,50

	2
	Комплекс НИОКР по созданию конструкционных материалов для изделий СВЧ техники и радиоэлектронной аппаратуры СВЧ диапазона
	2007-2015
	ФГУП "НПП "Исток", 
	"СВЧ технологии". Конструкционные материалы нового поколения 
	ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
	169,00
	36,00

	3
	Комплекс НИОКР по созданию базовых технологий изготовления изделий полупроводниковой СВЧ электроники на основе кремния, арсенида галлия, нитрида галлия, карбида кремния, кремния-германия
	2007-2015
	ФГУП "НПП "Исток", ФГУП "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП",  ОАО "Светлана", ОАО ЦНИИИА
	«СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения
	ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
	483,00
	357,90

	4
	Комплекс НИОКР по созданию базовых технологий изготовления мощных электровакуумных приборов и комплексированных устройств на их основе
	2007-2015
	ФГУП "НПП "Исток", ФГУП "НПП "Торий", ОАО "НПП "Алмаз", ОАО "Светлана"
	«СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения
	ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
	164,62
	147,81

	5
	Комплекс НИОКР по созданию базовых технологических процессов изготовления сложнофункциональных СВЧ устройств и радиоэлектронной аппаратуры на их основе
	2007-2015
	ФГУП "НПП "Исток", ФГУП "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП", ФГУП "НИИМА "Прогресс", ОАО ЦНИИИА, ОАО "ГЗ "Пульсар"
	«СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения
	ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
	211,30
	52,45

	6
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов дискретных полупроводниковых СВЧ приборов на основе традиционных и широкозонных полупроводниковых структур
	2007-2015
	ФГУП "НПП "Исток", ФГУП "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП",  ИСВЧ ПЭ РАН, ОАО "Светлана"
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	141,00
	33,67

	7
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов однофункциональных СВЧ модулей в монолитном и гибридно-монолитном исполнении
	2011-2020
	ФГУП "НПП "Исток", ФГУП "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП", ФГУП "НИИМА "Прогресс", ИСВЧ ПЭ РАН
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	190,40
	59,20

	8
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов многофункциональных СВЧ модулей в монолитном, гибридном и гибридно-монолитном исполнении, 
в том числе высокоплотноупакованных конструкций с применением многослойной керамики
	2011-2020
	ФГУП "НПП "Исток", ФГУП "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП", ФГУП "НИИМА "Прогресс", ОАО "НПП "Салют"
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	331,00
	78,12

	9
	Комплекс НИОКР по созданию электровакуумных приборов СВЧ узкоцелевого применения с уникальным набором технических параметров и эксплуатационных характеристик, предназначенные для работы в составе приемо-передающих трактов радиоэлектронной аппаратуры
	2011-2020
	ФГУП "НПП "Исток",  ОАО "НПП "Алмаз", ОАО "Светлана", ОАО "НПП "Салют"
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	241,00
	55,25

	10
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов ферритовых СВЧ приборов низкого и высокого уровня мощности 
дм-, см-, мм- диапазонов длин волн
	2011-2020
	ФГУП "НПП "Исток", ОАО "НИИ "Феррит-Домен"
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	110,00
	26,50

	11
	Комплекс НИОКР по созданию комплексированных изделий СВЧ узкоцелевого применения повышенной технической и эксплуатационной эффективности за счет конструктивного и технологического комплексирования и оптимизации электрического сопряжения составных частей
	2011-2020
	ФГУП "НПП "Исток", ФГУП "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП"
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	139,00
	32,80

	12
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов радиационно-стойких СВЧ монолитных интегральных схем дм-, см- и мм-диапазонов длин волн на гетероструктурах A3В5, A4B4
	2011-2020
	ФГУП "НПП "Исток", ФГУП "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП" 
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	207,00
	49,00

	13
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов пассивных изделий СВЧ электроники
	2011-2020
	ОАО "СКТБ РТ" (г. Великий Новгород), ОАО "Завод "Метеор", (г. Волжский)
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	14,40
	3,60

	14
	Разработка базовых конструкций и технологий изготовления радиочастотных микроэлектромеханических переключателей с подвижными элементами на основе алмазных и алмазоподобных пленок
	2012-2013
	ФГУП "НПП "Исток"
	«СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения
	ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы"
	200,00
	100,00

	
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	3189,72
	1329,8


